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特長

・基準電圧用。
・定電圧制御用。
・許容損失 : P＝ 200mW。
・電圧範囲 : ± 2.5％に細分類している。
・プレーナ構造の高信頼品。
・超小型でハイブリットIC用として最適である。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit

許容損失 P 200 mW
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55～＋150 ℃

DZD2.0 to 24

注文コードNo. N 2 1 2 8 D

シリコンプレーナ形

0.2W ツェナーダイオード

21005DZ TS IM /10796 GI tz, IZM削除 / 13196 GI 外変 寿◎ 宮本 社 / D068 KN 篠原 社変 / D175 JN 中平 TA-0658 8-9132

半導体ニューズNo.N2128Cとさしかえてください。

12407社変/

三洋半導体データシート 

本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途（生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、 
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途）に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に 
は、あらかじめ三洋半導体販売窓口までご相談下さい。 

本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥 
について、弊社は責任を負いません。 

〒370-0596  群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号 
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外形図 電気的接続図

unit : mm
1148A

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃ ご希望によりX, Y, Zの細分類を致します。
ツェナー特性 逆電流

品名 ツェナー電圧VZ (V) (t=30ms)
動作抵抗 rd(Ω)   

測定電流 IR
 測定電圧

f=1kHz VR
min max 細分類 min max typ max (mA) (µA) (V)

DZD2.0 1.85 2.15 X 1.85 2.05 60 100 5 120 1.0
Z 1.95 2.15 60 100 5 120 1.0

DZD2.2 2.05 2.38 X 2.05 2.26 65 100 5 120 1.0
Z 2.16 2.38 65 100 5 120 1.0

DZD2.4 2.28 2.60 X 2.28 2.50 70 100 5 120 1.0
Z 2.40 2.60 70 100 5 120 1.0

DZD2.7 2.50 2.90 X 2.50 2.75 80 110 5 120 1.0
Z 2.65 2.90 80 110 5 120 1.0

DZD3.0 2.80 3.20 X 2.80 3.05 85 120 5 50 1.0
Z 2.95 3.20 85 120 5 50 1.0

DZD3.3 3.10 3.50 X 3.10 3.35 90 130 5 20 1.0
Z 3.25 3.50 90 130 5 20 1.0

DZD3.6 3.40 3.80 X 3.40 3.65 90 130 5 10 1.0
Z 3.55 3.80 90 130 5 10 1.0

DZD3.9 3.70 4.10 X 3.70 3.97 85 130 5 10 1.0
Z 3.87 4.10 85 130 5 10 1.0
X 4.00 4.23 80 130 5 5 1.0

DZD4.3 4.00 4.50 Y 4.13 4.35 80 130 5 5 1.0
Z 4.25 4.50 80 130 5 5 1.0
X 4.40 4.63 60 120 5 5 1.0

DZD4.7 4.40 4.90 Y 4.53 4.76 60 120 5 5 1.0
Z 4.66 4.90 60 120 5 5 1.0
X 4.80 5.07 35 70 5 1.0 1.5

DZD5.1 4.80 5.40 Y 4.97 5.24 35 70 5 1.0 1.5
Z 5.14 5.40 35 70 5 1.0 1.5
X 5.30 5.63 15 40 5 1.0 2.5

DZD5.6 5.30 6.00 Y 5.43 5.81 15 40 5 1.0 2.5
Z 5.61 6.00 15 40 5 1.0 2.5
X 5.80 6.20 8.0 30 5 1.0 3.0

DZD6.2 5.80 6.60 Y 6.00 6.39 8.0 30 5 1.0 3.0
Z 6.19 6.60 8.0 30 5 1.0 3.0

次ページへ続く。

1

3

2 (Top view)

1 : Anode
2 : No Contact
3 : Cathode

0.4

0.95 0.95
1.9
2.9

0.
5

1.
5

2.
5

0.
5

0.16

0 to 0.1
0.

8 1.
1

2

3

1

1 : Anode
2 : No Contact
3 : Cathode

SANYO : CP



DZD2.0 to 24

No.2128-3/4

前ページより続く。
ツェナー特性 逆電流

品名 ツェナー電圧VZ (V) (t=30ms)
動作抵抗 rd(Ω)   

測定電流 IR
 測定電圧

f=1kHz VR
min max 細分類 min max typ max (mA) (µA) (V)

X 6.40 6.80 7.0 25 5 0.5 5.0
DZD6.8 6.40 7.20 Y 6.60 7.02 7.0 25 5 0.5 5.0

Z 6.82 7.20 7.0 25 5 0.5 5.0
X 7.00 7.43 6.8 23 5 0.5 6.0

DZD7.5 7.00 7.90 Y 7.23 7.66 6.8 23 5 0.5 6.0
Z 7.46 7.90 6.8 23 5 0.5 6.0
X 7.70 8.16 5.0 20 5 0.5 6.5

DZD8.2 7.70 8.70 Y 7.96 8.43 5.0 23 5 0.5 6.5
Z 8.23 8.70 5.0 23 5 0.5 6.5
X 8.50 9.00 4.0 18 5 0.5 7.0

DZD9.1 8.50 9.60 Y 8.80 9.30 4.0 18 5 0.5 7.0
Z 9.10 9.60 4.0 18 5 0.5 7.0
X 9.40 9.93 4.0 15 5 0.5 8.0

DZD10 9.40 10.60 Y 9.73 10.26 4.0 15 5 0.5 8.0
Z 10.06 10.60 4.0 15 5 0.5 8.0
X 10.40 10.98 4.0 15 5 0.5 8.5

DZD11 10.40 11.60 Y 10.73 11.26 4.0 15 5 0.5 8.5
Z 11.06 11.60 4.0 15 5 0.5 8.5
X 11.40 11.93 3.0 15 5 0.5 9.0

DZD12 11.40 12.60 Y 11.73 12.26 3.0 15 5 0.5 9.0
Z 12.06 12.60 3.0 15 5 0.5 9.0
X 12.40 13.08 3.0 15 5 0.5 10.0

DZD13 12.40 14.10 Y 12.88 13.57 3.0 15 5 0.5 10.0
Z 13.37 14.10 3.0 15 5 0.5 10.0
X 13.80 14.63 3.0 15 5 0.5 11.0

DZD15 13.80 15.60 Y 14.33 15.11 3.0 15 5 0.5 11.0
Z 14.81 15.60 3.0 15 5 0.5 11.0
X 15.30 16.10 3.0 18 5 0.5 12.0

DZD16 15.30 17.10 Y 15.80 16.60 3.0 18 5 0.5 12.0
Z 16.30 17.10 3.0 18 5 0.5 12.0
X 16.80 17.76 4.0 20 5 0.5 14.0

DZD18 16.80 19.10 Y 17.46 18.43 4.0 20 5 0.5 14.0
Z 18.13 19.10 4.0 20 5 0.5 14.0
X 18.80 19.78 5.0 25 5 0.5 15.0

DZD20 18.80 21.20 Y 19.48 20.46 5.0 25 5 0.5 15.0
Z 20.16 21.20 5.0 25 5 0.5 15.0
X 20.80 21.88 6.0 30 5 0.5 17.0

DZD22 20.80 23.30 Y 21.48 22.56 6.0 30 5 0.5 17.0
Z 22.16 23.30 6.0 30 5 0.5 17.0
X 22.80 24.11 8.0 40 5 0.5 19.0

DZD24 22.80 25.60 Y 23.61 24.92 8.0 40 5 0.5 19.0
Z 24.42 25.60 8.0 40 5 0.5 19.0
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本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ 
り、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では 
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。 

弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障 
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与 
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、 
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。 
本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する 
際に同法に基づく輸出許可が必要です。 

弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。 
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した 
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。 
この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す 
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用 
にあたって第３者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。 


